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I1l-rasm. Zaryadlangan lokal soha kengligini bo’sag’a kuchlanishga ta’siri, kanal ko ‘ndalang
kesim yuzasi 1) kvadrat 2) doira 3) ellips shakllar.
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TEMUP ATOMHU BUJIAH JIETUPJJAHT AH KPEMHUMHWAHT MOP®OJIOT' UK
TY3NJINIIHN
C.A. My3agaposa, 3.M. XycaHnos
ViMy xy3ypuaaru Slpumyrkasruuiaap Gu3nKacu Ba MUKPOJIEKTPOHUKA UIMHUIA-TAAKUKOT
UHCTUTYTH

Cyurru fimnapaa Maxcyc xoccaiad sSIpUMYTKa3Tud Mareprauiapra OynraH KU3UKHII KECKUH
optubd 60pMoKaa. ByryHru KyH/1a MabIyMKH, SPUMYTKAa3TU4d KpEMHUIHHU YTYBUYH dJIeMEHTIap OniaH
JIETUpJIall Kapa€HU acOCHAArd SpaTWIraH MHKpPORJIEKTPOHMKAra MaHcyo acOOOJapHMHI HIITYH
MapaMeTpJiapura KaTra TabCUpU KEHT ypranuiamokna[l-2]. Kynruaa TaakukoT HUIIapuaa YTyBUU
AJIEMEHT aToMJIapu 5JeKTp (aoUIMKIApU XaKUAard MabIyMOTJIap TYJIHUK 5SMac. MabllyMKH,
KPeMHHIHHN YCTUPHUIIAA KAPUTHITAH dJIEMEHTIIAp IOKOpU KUMEBHH (haoJTMKKa dra O0Yimuo, 31eKTp
xuxataaH Gaos OyiMaran Xoatia 3apsiji XoaTiapyi Ba YHU TAIIHIIA UIITHPOK dTaju [3-4].
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Tankukorna nerupaanrad kpemuuid T=1200°C xapopataa 10 coaTt BakT gaBomuaa auddysust
KWIMHTAaH HaMyHQJIAPUHUHT JJIEKTPOPU3MK mapameTpiapu ypranwind. Jlactina® comumrupma
Kapmra p=50 Om-cm Oyiran (KDD-50) MoHOKpHCTAT KPEMHHUMHUHT MEXaHUK CHUJLTHKJIAHTaH
HamyHanapu d=1,5 MM KaTHHIUTH]IA TAaHJIA0 OJMHTaH.

JSM-IT200 ux4am ckaHepiaoBYM IEKTPOH MUKpockomu (COM) KaTTUK KpUCTaLiapia XOCHI
OYIyBUM KUpHIIMA TYIUIAMJIAPUHUHT KaTTaJalITUPWITaH TACBUPJIAPUHU OJUII Ba YJApHUHT
aoxyJia HyKTajlapy TapKUOMHU 3JIE€MEHTIN TaxX M1 KUIUII UMKOHHUSTHUTA 3ra.

CkailHepiOBUM 3JIEKTPOH MHUKpOCKOIN EpAamujaa JacTyiad OoLUIaHFUY HaMyHaHUHT
MOP(}ONOTUK TY3WIMIIM KYpuO YMKUIAM. 1-pacMaaH KYpuHUO TypuUOAMKH, MOHOKPHCTAII
KPEMHUHHUHT CO() XOJIATH TACBHPJIAHTaH.
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1-pacm. boumianruy Hamyna Si (KO®-50) MoHOKpHCTALI KPEeMHMIA.

Si<Fe> Kremnivga temir atomi kiritilgan
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2-pacMm. Si<Fe> KpeMHMiiHM TeMUpP aTOMH OHJIAH JIeTHPJAHTaH X0J1aTH

MUKpPOCKOITHUHT 3aMOHABHI KOMITIOTEP aCOCHIArd WIUIAWAWraH OOIIKApYB TH3UMH XKyJa
conna 6ynub, OomkapuIIHUHT Oapya (YHKIHUSUIApU aBTOMAaTiamTupwirad. Kypunmana crangapt
IOKOpU BaKyyMJIM PEKUMIAH TalUIKapu Ha30paT OCTUAArd MacT BaKyyM IIApOMTH]IA HaMyHaJapHU
TEKIIUPHIL ycCITyOu MaBxKy/I.
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2-pacmaa, Temup sneMeHTH OuiIaH JIerupilaHraH KpeMHUHHUHT MOP(OJIOTUK Ty3HWIINIIN KYpHO
YUKWIAM Ba OyHIA yIIIepo], KUCIOPOJI XaMm/ia TEMUP AIIEMEHTIapy MaBXy/1 SKaHJIHUTH siHa Oup 60p
TaCIUKJIAH]IH.
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¢unnana TalmKkeHTCKOro YHUBEPCUTETa HH()OPMALIMOHHBIX TEXHOJOTUI UMEHHU allb-X0pe3MU

AHHoTauus: [IpuBoauTcs onTuyeckue CBOWCTBAa KpEMHUS ITPU BBeleHUH npuMecei Niu Zn.
[lokazaHo YTO, pe3yabTaThl HCCIEIOBAaHHUS CIHEKTPOB ONTHYECKOrO IOINIOMIEHHUS O00pa3lioB,
JIETUPOBAHHOTO aTOMBI Zn U Ni B KPEMHUH U3MEHSIOT CTPYKTYPY HCXOJHOTO KpUCTaJLIA.

KiroueBble ciaoBa: muddysus, KpUcTaul, ONTHYECKUE CBOMICTBA, KPEMHHUH, IMOMAIlIEHHE,
JIETUPOBAHUE

Onrtuyeckue cBOMCTBA KpeMHHsS IMPHOOpETaloT 0coboe 3HaYeHue, Korjga STOT MaTepHuall
JIETUPYETCSl Pa3IMYHbIMU NMPUMECSMHU, TAKUMU Kak Hukenb (Ni) u uuHK (Zn) [1-3]. JlerupoBanue
KpEMHUSI TPUMECSIMU HMMEET 3HAuUMTEeIbHOE BO3JEHCTBUE HAa €ro JJIEKTPOHHBIE U OINTHYECKUE
cBoiicTBa. Hanpumep, noOaBieHre HUKENS U [IMHKA MOXKET U3MEHUTH 3alPELICHHYIO 30HY KPEMHUS,
YTO BJIMSET Ha €r0 ONTUYECKYIO MPO3PAuHOCTh U CIOCOOHOCTD MOIVIOLIATh WM U3JTy4aTh CBET. DTU
W3MEHEHHUsl B ONTHYECKUX XapaKTEPUCTUKAX KpPEeMHUS, JerupoBaHHOro Ni U Zn, MOTyT OBITbH
UCIOJIb30BaHbl B TAaKUX OONACTAX, KaK (OTOAIEKTPUKA, (POTOHHKA U COJHEYHBIE YHEPreTUUECKUe
TEXHOJOTHU. JIJIi MCCNEeNOBaHUs BIMSHHUA Ha ONTHYECKHE XapaKTEPUCTUKH Si JETHPOBAHHOTO
npUMecHbIMU aroMamMu Ni ¥ Zn ObUI HCIIOJIB30BaH METOJ CIIEKTPOCKONUU TOMIOIIeHus B YO u
BUIMMOIN OOJIaCTH M3JIyueHHsI C TOMOUIbI0 crekTpodoTomerpa Mapku Shimadzu UV-1900i [1].
CriexTpbl ONITUYECKOTO MOMIOLUIEHHUS UCXOJHBIX U JIETUPOBAaHHBIX IPUMECHBIMU aToMaMu Ni 1 Zn B
KpPeMHHH TIpelncTaBieHbl Ha puc.l. BumHo yto, B cnekrpe ucxomnoro kpemaust (KDd-100)
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